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Semiconductor Directo  Buen Emisor de Luz. 

Semiconductor Indirecto  Mal Emisor de Luz. 

Silicio y Germanio son Semiconductores Indirectos
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Puntos Cuánticos Coloidales de Puntos Cuánticos Coloidales de 
Semiconductores IIISemiconductores III--V y IIV y II--VI. VI. 

MRS Bulletin 23, 23 (1998) 
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Nanocristales 

Menores 



Silicio Poroso (Silicio Poroso (--SiSi): ): 
Material Poroso NanoestructuradoMaterial Poroso Nanoestructurado

Physica Status Solidi (b) 
220, 319 (2000).
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 95 % electrónica basada en Silicio. 
 Silicio: semiconductor indirecto 

Þ Mal emisor de luz
 Silicio Poroso emite luz roja. 



Si Poroso: Si Poroso: 
Emisión de LuzEmisión de Luz

Estado ResonanteEstados de la

Banda de Conducción
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Estados de la Banda de Valencia

Eg

Si “Bulk” Si “poroso”
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Diferentes niveles de InyecciónDiferentes niveles de Inyección
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Estados ElectrónicosEstados Electrónicos

Estados Vibrónicos (Vibracional Electrónicos)Estados Vibrónicos (Vibracional Electrónicos)
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